MINIPROJEKTY

Wspdling cechq uktadow opisywanych w dziale .Miniprojekty” jest tatwosc ich praktycznej realizacji. Zmontfowanie uktadu nie za-
biera zwykle wiecej niz dwa, trzy kwadranse, a mozna go uruchomic w ciqgu kilkunastu minut.

Uktady z .Miniprojektow” mogq byc skomplikowane funkcjonalnie, lecz tatwe w montazu i uruchamianiu, gdyz ich ztozonosc¢ iin-
teligencja jest zawarta w uktadach scalonych. Wszystkie uktady opisywane w tym dziale sq wykonywane ibaane w laboratorium
AVT. Wiekszos¢ z nich znajduje sie w ofercie kitow AVT, w wyodrebnionej serii ,Miniprojekty” o numeracji zaczynajqcej sie od 1000.

Adapter DIP dla mikrokontrolerow PIC10F206

Uklady z rodziny PIC10F20x sq
najmniejszymi I najprostszymi,
popularnymi mikrokontrolerami
swiata, ato ze wzgledu na
umieszczenie w miniaturowych
obudowach typu SOT23-6.
Obudowa o tak malych
wymiarach moze powodowaé
wiele kfopotow w aplikacjach
popularnych, czemu zapobiegnie
prosty adapter opisany

w artykule.

Rekomendacje:

polecamy do prac ewaluacyjnych
wszystkim zwolennikom
mini-mikrokontroleréw z rodziny
PIC10F

PODSTAWOWE PARAMETRY

* Plytka o wymiarach 11 x 11 mm

¢ Adapter SOT23<->DIP8

« Umozliwia podiaczenie uktadow PIC10F20x
do standardowego programatora
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Rys. 1. Opis wyprowadzen dla obu-
doéw SOT23 i DIP8

WYKAZ ELEMENTOW:
JP1, JP2: Goldpin 1x4
US: PIC10F206

Uktady te w zaleznosci od wer-
sji moga zawiera¢ 256 lub 512 stéw
pamieci programu, 16 lub 24 bajty
pamieci RAM, jeden timer 8-bitowy
oraz komparator analogowy (wtasci-
wosci poszczegélnych uktadéw przed-
stawiono w tab. 1). Umieszczenie
mikrokontroler6w w tak matej obu-
dowie jest duza zalets, gdyz w pro-
stych aplikacjach, aw takich znajdujg
zastosowanie zajmuja malo miejsca.
Jednak to co jest zaleta w gotowym
urzadzeniu zawierajacym ten proce-
sor jest bardzo duzym utrudnieniem
w fazie pisania programu.

Uklady PIC10F wystepuja takze
w obudowach DIP8, jednak wyprowa-
dzenia nie sa kompatybilne zinny-
mi uktadami umieszczonych w takich
obudowach, co sprawia, Zze nie mozna
ich programowaé¢ bezposrednio w pro-
gramatorze przeznaczonym, dla ukla-
déw 8-nézkowych. Rozmieszczenie
wyprowadzen dla obudéw SOT23-6

Przedstawiony w artykule adapter
umozliwia przejscie z obudowy SO-
T23 na DIP8 zzachowaniem kompaty-
bilnosci wyprowadzen zinnymi ukla-
dami umieszczonymi w obudowach
DIP8 (na przyktad PIC12F629). Po-
zwala to na programowanie uktadéw
PIC10F20x w programatorze przysto-
sowanym dla uktadéw DIP8 (jesli
oprogramowanie sterujagce obstuguje
ten typ procesora) iznacznie utatwi
testowanie oprogramowania poprzez
montaz idemontaz w standardowych
podstawkach DIP8. Dodatkowo moz-
na w miejsce ukladu PIC12F wstawic
uktad PIC10F z ograniczeniem liczby
dostepnych wyprowadzen i funkcjo-
nalnosci. Schemat elektryczny przej-
sciowki SOT23<->DIP przedstawiono
na rys. 2. Calo§¢ zmontowana jest
na plytce wielkosci obudowy DIP8
(rys. 3). Zlacza JP1 iJP2 montowane
sg od strony lutowania, a mikrokon-
troler od strony elementéw.

iDIP8 przedstawiono na rys. 1. KP
Tab. 1. Wiasciwosci uktadow PIC10F20x
Pamigé Pamigé danych
Uktad programu Wejscia/wyjscia| Timer 8-bit Komparator
[B]
(stowa)
PIC10F200 256 16 4 Tak Nie
PIC10F202 512 24 4 Tak Nie
PIC10F204 256 16 4 Tak Tak
PIC10F206 512 24 4 Tak Tak
JP1 o us ; JP2 gTj‘-—g
1 GP3 GPO 1
%Z || 5 Vecc  Vss 2 E| g g
- s om o2 | F . Rys. 3. Rozmieszczenie elementéw na
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PICTOF20x

Rys. 2. Schemat elekiryczny przej-
sciowki SOT23<—>DIP8

Izolowany monitor napiecia

linii telefonicznej

Przetwarzanie napiecia na czesto-
tliwoé¢ odbywa sig w typowym ukla-
dzie generatora relaksacyjnego (rys. 1)
ztozonego zelementéw R1 iC1 oraz
tranzystorow Q2 i Q3 w zastepczym
ukladzie dynistora, czyli czterowar-
stwowego przyrzadu péiprzewodni-
kowego o dziataniu podobnym do
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tyrystora, ale wyzwalanego po prze-
kroczeniu znamionowego napiecia
blokowania. Prad pobierany z linii
telefonicznej, limitowany przez wyso-
koomowy rezystor R1 powoli taduje
pojemnos$¢é C1. Wobec duzej réznicy
pomiedzy spoczynkowym napieciem
linii telefonicznej (48...65 V) a napie-

ptytce drukowanej

W ofercie handlowej AVT jest dostepna
- [AVT-1415A] piytka drukowana

.
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MINIPROJEKTY

Uklady wspdlpracujqce z sieciq
telefoniczng, w tym wszelkie
urzqdzenia antypirackie majqce
ostrzega¢ przed nieuprawnionq
ingerencjq wlinie, cieszq sie
niezmiennym zainteresowaniem
elektronikow. O ile wykrywanie
prqdu plyngcego wlinii po
dolqczeniu abonenta jest
zadaniem trywialnym, to
wnioskowanie o stanie linii na
podstawie panujqcego na niej
napiecia juz takie proste nie
jest, ato za sprawq wymagan
dotyczqcych izolacji galwanicznej
i znikomej obciqzalnosci w stanie
spoczynku.

Rekomendacje:

prezentowane w artykule
urzqdzenie to w istocie
inteligentnie zaprojektowany
przetwornik U/f o bardzo
malym prqdzie wejsSciowym.
Prezentowana aplikacja
szczegdlnie zainteresuje fanéw
elektroniki ,,telekomunikacyjnej”.

ciem na kondensatorze (pojedyncze
V), ladowanie odbywa sie niemal li-
niowo, stalym pradem o natezeniu nie
przekraczajacym 7 pA. Przekroczenie
napigcia wyzwalania powoduje na-
tychmiastowe wysterowanie obu tran-
zystoréw iroztadowanie energii zgro-
madzonej w C1 w postaci krétkiego
impulsu o wartosci kilkudziesieciu mA
plynacego przez diode I'ED wchodza-
cg wsklad transopotora wyjsciowego.
Po rozladowaniu C1 ponizej progu
podtrzymania, dynistor ulega wylacze-
niu icykl tadowania powtarza sie od
poczatku.

Tranzystory NMOS Q4 iQ5 o ni-
skich napieciach progowych, wraz
z diodami IRED transoptoréow U1
i U2, tworza klucz zapewniajacy pra-
widlowe zasilanie ukladu generatora,
przy obu polaryzacjach napiecia linii
telefonicznej. Jednocze$nie, zaleznie
od biegunowosci napiecia wejSciowe-
go, impulsy generatora sg kierowane
na wyjScie jednego zdwdch transop-
toréow. W przypadku korzystania wy-

PODSTAWOWE PARAMETRY

* Plytka 0 wymiarach 36 x 48 mm
* mozliwo$¢ pracy jako uniwersalny
konwerter U/f
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Rys. 1. Schemat elektryczny izolowanego monitora napiecia linii telefonicznej
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Tacznie z dodatniego napiecia wejscio-
wego mozna pomingé¢ elementy Q4,
Q5 1U2 zalutowujac w zamian zwor-
ke JP1 na plytce drukowane;j.

Czas trwania impulsu wyjSciowe-
go, zalezy od czasu rozladowania C1
iwynosi co najmniej 100 ps, czyli po-
winien by¢ wystarczajacy np. do sku-
tecznego zgloszenia przerwania w uC.
Rozbicie rezystora wejéciowego R1 na
4 rezystory polaczone szeregowo (Rla,
R1b, Rlc, R1d) ma za zadanie zwiek-
szy¢ ich odpornoé¢ na przekroczenia
napiecia znamionowego jakie moga
wystapi¢ w przypadku wystapienia
przepie¢ w linii telefoniczne;j.

Marek Dzwonnik, EP
marek.dzwonnik@ep.com.pl

Prezentowany uklad zostal opra-
cowany na bazie artykufu ,,Phone-li-
ne-voltage monitor meets FCC specs”,
Brad Peeters, Theta Engineering, EDN,
8/19/2004 (http://www.edn.com/article/
CA443381.html).

Rys. 2. Schemat montazowy izo-
lowanego monitora napiecia linii
telefonicznej

WYKAZ ELEMENTOW
Rezystory

R1b, R1c, R1a, R1d (R1=R1a-
+R1b+R1c+R1d= 10 MQ) 0805
R6, R6b, R8: 10 MQ 0805
R2, R3: 47 kQ 0805

R4: 47 Q 0805

R5: R5+RS5b= 1 MQ (ub

300 kQ...3,3 MQ) 0805

RSb: 0 Q (zworka) 0805
Kondensatory

C1: 100 nF 1206

C2: 1 nF 0805
Pétprzewodniki

D1, D2: LL4148 miniMELF
Ql, Q2: BC858B SOT-23

Q3: BC848B SOT-23

Q4, Q5: BSS_138 SOT-23

Ul, U2: CNY17 DIP6

Inne

J5, J6: gniozda telefoniczne RJ12
do druku
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